INTISARI

Pada penelitian ini telah dirancang dan direalisasikan penguat daya RF
untuk dioperasikan pada frekuensi 100 MHz dengan daya keluaran penguat 1000
mW pada tegangan catu 12 V, Dasar dari perancangan ini dapat digunakan untuk
merancang penguat daya RI* berdaya kuat pada frekuensi operasi yang diinginkan.

Penguat daya RF terdiri dari tiga tingkatan penguat, dengan penguat I
dioperasikan pada kelas A, penguat II dan penguat Il dioperasikan pada mode
campuran kelas C. Penguat kelas A dirancang dengan menggunakan prosedur
yang dikemukakan oleh Purdie, sedangkan penguat mode campuran kelas C
dirancang dengan menggunakan impedansi sinyal kuat transistor.

Realisasi dari penguat daya RF dapat digunakan untuk menguatkan sinyal
100 MHz. Dari pengujian penguat daya RF pada tegangan catu 12 V, daya
keluaran maksimal 1148,15 mW, distorsi harmonik kedua 0,07 %, lebar pita 8
MHz dan daya sinyal jauh lebih besar dari derau yang dihasilkan penguat.
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ABSTRACT

The RF power amplifier has been designed and realized to operate at the
frequency of 100 MHz with 1000 mW of power output at 12 V supply voltage in
this research. Based on this design, it will be used to design of the RF power
amplifier with large output power at desired frequency operation.

The RF powér amplifier consist of three stages amplification, with first
amplifier is operated in class A, second and third amplifier are operated in fixture
mode class C. Class A amplifier is designed with using the procedure that
presented by Purdie, while fixture mode class C amplifier is designed by using of
large signal transistor impedance.

Realizing of the RE power amplifier can be able fo used for amplifying
signal of 100 MHz. The measurement of the RF power amplifier at 12 V supply

voltage; maximal output power of 1148,15 mW; second harmonic distortion of

0,07 %; bandwidth 8 MHz and signal power are larger then noise that generated
by the amplifier.






